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Fabricacao de dispositivos fotonicos em SiC com pulsos de
femtossegundos

CURVELO, K.}; MENDONCA, C. Rt
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Hnstituto de Fisica de Sdo Carlos - USP

A producio de defeitos e guias de onda em SiC (1) é um tépico muito atual e que chama muita
atencdo devido as propriedades muito similares entre o SiC e o Diamante, com a vantagem de toda uma
infraestrutura industrial e tecnolégica ja existente a favor do SiC. Este projeto de pesquisa de mestrado
visa, através de processamento laser com pulsos de femtosegundos, ndo apenas microfabricar guias de
onda em SiC, mas também a geracdo de defeitos centros de cor de maneira localizada e controlada, o
que ainda n3o foi alcancado. Tais centros de cor serdo produzidos ja inseridos em cavidades e guias de
ondas previamente microfabricados, de forma a auxiliar a ativacdo e deteccdo dos mesmos.
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